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Indium Antimonide Detector 

J10Dアンチモン化インジューム( 1.0 to 5.5μm )
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J10D Indium Antimonide Detector Operating Notes (1.0 to 5.5 µm)

Operation

InSbディテクターは光起電力型で、
赤外線にさらされると電流を発生しま
す。
図23-2はInSbの等価回路で、シャン

ト抵抗RD、ジャンクション静電容量CD、

もより小さくなります。

ショットノイズを示しています。
ショットノイズは、バックグラウンド
赤外線によって生じるDC電流 IBGに起　
因します。
IBGはディテクターの活動領域(図23-5)
に比例しているので、より小さいディテ
クターのショットノイズは小さく、NEP

応用

・サーマルイメージング
・熱線追尾
・ラジオメーター
・分光分析
・FTIR

Description

J10Dシリーズディテクターは、高品
質のアンチモン化インジューム(InSb)
フォトダイオードで、1～5.5μm波長領
域で素晴らしい性能を発揮いたします。
単結晶 p-n接合点技術は、高速で、素
晴らしい均一性、直線形および安定性
の低雑音ディテクターを生み出します。

Field of View

視野角(FOV)は追加料金なしに提供さ
れます。検出性を改良することができ、
IBGはFOV角度を制限することによって減 
少します。FOVコールドストップ角度は、
光学システムからのすべての必要な放射
に応じ、不必要なバックグラウンド放射
を制限する値が選ばれるべきであります。
 
指定なき場合は、1/F光学に対応する 

60°(全角)の FOVが提供されます。
 

Cold Filters

オプションのコールドフィルタは、不
必要な波長領域でバックグラウンド放射
を排除することによって、検出性を改良
することが出来ます。SP28のコールドフ
ィルター(0.5-2.8 μm)と、SP35のコール
ドフィルター(1.7-3.5 μm ±0.3μm)の
D*性能を図23-1で示します。他のバンド
パスフィルターは、もお受けいたします。

 Dewar Packages

すべてのJ10D シリーズ InSbディテク
ターの運転温度は77°Kです。ディテクタ
ーは、サファイアウインドーが視野角 60°
で標準のM204か、金属デュアーM205に取
り付けられた状態で納品されます。また、
他のウインドー材とデュアーがオプショ
ンで可能です。
すべてのInSbディテクターは、LC1デュ

アー/クーラーアセンブリーか、RC2 ディ
テクター/クーラーアセンブリーで動作出
来、液体窒素なしで運転する事が出来ます。

Custom Detectors

リニアーポシションセンサー、クアッ
ドセル、および 2色(サンドイッチ)ディ
テクターの仕様は、それぞれのカタログ
を参照下さい。注文ベースで、最大7mm
の直径までのどんなサイズの、とどんな
構成のInSbディテクターも製作可能です。

Preamplifiers

InSbディテクターと、ジャドソンイン
ピーダンス変換プリアンプとの組み合わせ
は、ディテクターをゼロボルトの最適なバ
イアスで維持し、ディテクター出力電流を
電圧へ変換し、最適な性能を発揮します。
(図23-3)
 
PA-9プリアンプは、最大の感度、利得、

および帯域幅を提供するために、それぞれ
の InSbディテクターに合わせられていま
す。低価格で調整可能な利得 PA-7プリア
ンプは、低周波領域アプリケーション(DC
-10KHz)に適しています。
プリアンプ利得を選択するとき、RFの

最も大きい実用的な値を選ぶと、総合的に 
最も低いノイズを得ることが出来ます。し
 かしながらディテクターのIBGは、プリアン
プのDC飽和を避けるよう考慮が必要です。

Example: J10D-M204-R01Mは、7μAの
バックグラウンド(IBG)があります。　
(図23-5)RF=1MWを選ぶと、106の利得はも　
たらさしDC出力は(7μA x106V/A)または7V
になります。これがほぼ、PA-7とPA-9両方
の飽和レベルにあたります。
結果として、106の利得はこのディテクタ
ーでの最大実用DC利得です。
2段目のAC結合増幅器は、必要に応じて更
なる信号増幅にお使い下さい。
バックグラウンド電流 IBGは、コールド 

フィルターを付加するか、または視野角を減
少させることで、減少するかもしれません。
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Typical Specifications J10 Series InSb @ 77°K, 60° FOV

Figure 23-1
Detectivity vs Wavelength for J10D Series InSb

Figure 23-2
InSb Photodiode Equivalent Circuit

Figure 23-3
Basic Operating Circuit for InSb

Max. RF for InSb determined by (IBG) Fig. 19-5.
Max. recommended DC voltage is 5 volts.
V offset = IBG x RF

Figure 23-6
Noise Equivalent Power (NEP) vs Frequency

Figure 23-5
Background Current IBGCurrent vs Active Size

Figure 23-4
Detectivity vs Temperature for J10D Series InSb
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L
O
A
D

IS

RF

Vo = IS x RFVos

+

-

Ib

Recommended
Op Amp:
  Burr Brown OPA111
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Model Number

Active
Size
(dia.)

Judson
P/N

Peak
Respon-

sivity

D*
@ λλλλpeak

and
1KHz

NEP
@ λλλλpeak

and
1KHz

Back-
ground
Current

IBG

Open
Circuit
Voltage

VOC

Shunt 
Resistance

RD

@ VR = 0V

Capaci-
tance

CD

Standard
Packages

(mm) (A/W) (cm Hz1/2W-1) (pW/Hz1/2) (µA) (mV) (ΩΩΩΩ) (nf) Dewar Window

J10D-M204-R100U-60 0.10 400151 3.0 1 x 1011 0.08 0.15 90 to 120 >25M 0.01 Side-

J10D-M204-R250U-60 0.25 400007-2 3.0 1 x 1011 0.2 0.4 90 to 120 >10M 0.03 Looking Sapphire

J10D-M204-R500U-60 0.50 400038-2 3.0 1 x 1011 0.4 2 90 to 120 >1M 0.1 M204 Amtir

J10D-M204-R01M-60 1.00 400005-1 3.0 1 x 1011 0.8 7 90 to 120 >500K 0.4 M200 1-6µm

J10D-M204-R02M-60 2.00 400016-1 3.0 1 x 1011 1.6 30 90 to 120 >150K 1.6 Down- AR

J10D-M204-R04M-60 4.00 400010-1 3.0 1 x 1011 3.0 110 90 to 120 >40K 6 Looking Silicon

J10D-M204-R07M-60 7.00 400057-1 3.0 1 x 1011 6 350 90 to 120 >10K 20 M205
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株式会社キーストンインターナショナルjds

ジャドソン社のJシリーズ赤外線ディテクターには、波長領域・用途に応じ以下の多くの
シリーズを用意しております。
　

➤ ゲルマニュムディテクター及びアレー

➤ InSb ディテクター及びアレー

➤ InAs ディテクター及びアレー

➤ PbS ディテクター及びアレー

➤ PbSe ディテクター及びアレー

➤ HgCdTe ディテクター及びアレー

➤ デュアー / バックフィル / 真空パッケージ

➤ 電子冷却(TE) / ジュールトムソンリニアー / ロータリー

➤ プリアンプ

➤ 温度制御器 / 読み取り表示

日本での製品のお問い合わせは、(株)キーストンインタナショナル　TEL:04-7175-8810
FAX:04-7175-5669またはEE-mail: key@keystone-intl.co.jpまでご連絡下さい。
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